ОТЧЕТЫ ПО ПРОЕКТАМ ОБЪЕДИНЕННОГО ИНСТИТУТА ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ,
ФИНАНСИРУЕМЫЕ МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ В 2014 –2017 гг



ОТЧЕТ ЗА 2014 ГОД ПО ПРОЕКТУ
«Создание гибридных пиксельных детекторов большой площади на основе сенсоров из модифицированного арсенида галлия GaAs:Cr и микросхем считывания Medipix3RX для источников синхротронного излучения и источников нейтронов 
(GALAPAD-2)»

В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии от 17 сентября 2014 г. № 14.618.21.0001 с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» на этапе № 1 в период с 17.09.2014 г. по 31.12.2014 г. выполнялись следующие работы:
    
1. Выполнение аналитического обзора современной научно-технической, нормативной, методической литературы,      затрагивающей создание гибридных пиксельных детекторов большой площади;
    2. Выполнение аналитического обзора современной научно-технической, нормативной, методической литературы, затрагивающей создание гибридных пиксельных детекторов большой площади;
    3. Проведение патентных исследований в соответствии ГОСТ Р 15.011-96;
    4. Разработка технического задания на испытательный стенд для измерения характеристик сенсорных пластин;
    5. Разработка технического задания на монолитные пластины диаметром 76 мм и 102 мм из модифицированного арсенида галлия GaAs:Cr.

При этом были получены следующие результаты:

    1. Выполнен аналитический обзор современной научно-технической, нормативной, методической литературы. Показана актуальность и перспективность данных исследований.
    2. Проведѐны патентные исследования. Показана патентная чистота и патентно-способность планируемых работ.
    3. Разработано техническое задание на монолитные пластины из модифицированного арсенида галлия GaAs:Cr. Заключен долгосрочный договор на проведение НИОКР по разработке технологии производства монолитных пластин диаметром 76 мм и 102 мм из модифицированного арсенида галлия GaAs:Cr со стратегическим партнером в данном проекте - Томским государственным университетом. 
    4. Зарубежными партнѐрами проведены предварительные исследования по оптимизации технологии микросварки сенсоров из арсенида галлия GaAs:Cr с микросхемами считывания.
    5. Разработаны технические требования, техническое задание и конструкторская документация на стенд для изучения свойств полупроводниковых материалов. Заключен договор с ЗАО «Компания НТНК» о поставке зондовой станции Cascade Microtech EPS150TESLA MRS150 - основного элемента указанного стенда и дополнительного оборудования для создания стенда.

Комиссия Минобрнауки России признала обязательства по Соглашению на отчетном этапе исполненными надлежащим образом.



